
Theories and Applications of Chem. Eng., 2015, Vol. 21, No. 2 2142

화학공학의 이론과 응용 제21권 제2호 2015년

연속흐름반응기를 이용하여 증착한 CIGS태양전지용 Zn(O.S) 박막의 특성 평가 
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최근 화석 연료가 고갈되어 가고, 대체에너지원 발굴에 대한 필요성이 높아지면서 태양과 

같은 청정에너지 이용에 관심이 높다.  기존 태양전지인 Si태양전지는 비싼 실리콘 가격으로 

경제성 확보에 어려움이 있고 이를 대체할 차세대 태양전지로 CIGS박막 태양전지가 개발되

고 있다. 그러나 CIGS태양전지의 버퍼층인 CdS는 카드뮴의 독성 때문에 Zn(O.S), In2S3등 

대체 소재연구가 진행되고 있다. 특히, Zn(O.S)를 사용 할 경우 UV영역의 양자효율이 CdS보

다 높아 이론상으로 약 8% 이상의 전환효율 추가 향상이 가능하며 CdS보다 저렴한 가격으

로 생산이 가능하다는 장점이 있다. 

본 연구에서는 CIGS태양전지 버퍼층으로 사용되는 Zn(O.S) 박막을 저비용 용액공정중 성

작 속도 및 온도조절을 통해 박막의 두께 제어 및 입자크기 조절에 용의한 연속흐름반응기

(CFR)방법을 이용하여 박막을 제조하는 실험을 수행하였다. 기존 CBD방법에 비해 비교적 

짧은 시간과 소량의 용액으로 박막 제조가 가능한 CFR을 이용하여 CIGS태양전지용 Zn

(O.S)버퍼층을 제조하고, Zn(O.S)박막의 광학적, 구조적 그리고 물리적 성질 변화를 확인하

였다.


